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Tworzywo termoplastyczne zwlaszcza do otrzymywania elementéw elektroizolacyjnych
i ostonowych w wyrobach elektrotechnicznych :

Przedmiotem wynalazku jest tworzywo termoplastyczne, zwlaszcza do otrzymywania elementéw elektro-
izolacyjnych i ostonowych w wyrobach elektrotechnicznych.

Obecnie do produkcji wyrobdw elektroizolacyjnych stosuje si¢ migdzy innymi poliweglan otrzymywany na
bazie dianu. Polimer ten posiada dobre wtasnosci elektryczne i mechaniczne, jednakzy z uwagi na bardzo duia
lepko$é w stanie stopionym trudno si¢ przetwarza. Na wyrobach formowanych metoda wtryskowa wystepuja
czgsto defekty, np. ,.efekt ptyty gramofonowej”, zapadnigcie, srebrzenie powierzchni itp. W literaturze specjalis-
tycznej mozna znalez¢ informacje na temat modyfikacji poliweglanu innymi zwigzkami wielkoczasteczkowymi.
Stosowane modytikacje zmierzaja w dwdch kierunkach: do poprawy mektorych whasnosci eksploatacyjnych
poliweglanu oraz do poprawy jego wtasnosci przetworczych w stanie lepkoptynnym. W celach tych wykorzysta-
no migdzy innymi kopolimery styrenu: BS-butadien-styren dla zwigkszenia wydtuzenia wzglednego, ktore jest
istotnym parametrem np. przy naktadaniu powtok oraz ABS-akrylonitryl-butadien-styren w stezeniu 20 do 40%
wagowych, jako srodka ulatwiajacego ptynigcie poliweglanu w czasie przetwdrstwa.

Wada znanych rozwiazai jest to, Ze dotyczczas proponowane modyfikatory poliweglanu pogarszaja
wtadciwosci elektryczne tworzywa.

Celem wynalazku jest otrzymanie nowego tworzywa termoplastycmego zwlaszcza do otrzymywania
elementdw elektroizolacyjnych i ostonowych w wyrobach clektrotechnicznych.

Wedtug wynalazku tworzywo termoplastyczne, zwlaszcza do otrzymywania elementéw elektroizolacyj-
nych i ostonowych w wyrobach elektrotechnicznych zawiera poliwgglan w stosunku wagowvm wvnoszacym od
60 do 90% i kopolimer styrenu i akrylonitrylu SAN w stosunku wagowym od 10 do 40%, w ktérym
zawarto$¢ meréw akrylonitrylowych wynosi od 20 do 30% wagowych. Wprowadzony do poliweglanu kopolimer
styrenu i akrylonitrylu spetnia rézne zadania w zaleznosci od tego w jakiej temperaturze znajduje si¢ tworzywo.

W poblizu lub powyzej temperatury ‘ptynigcia, w warunkach przetwdrstwa metodg wyttaczania lub wtrysku
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kopolimer jest modyfikatorem ptyni¢cia — smarem. Ponizej temperatury zeszklenia, w warunkach eksploatacy;j-
nych kopolimer ten wykazuje cechy napetniacza

Zalcty tworzywa wedlug wynalazku jest to, Ze przy zastosowaniu wymienionego modyfikatora — kopoli-

meru SAN, charakteryzuje si¢ ono mniejszg lepkoscia w stanie stopionym i przetwarza si¢ w nizszych temperaturach
niz mouyfikowany poliweglan. Dzigki temu detale otrzymywane z tworzywa wedlug wynalazku metodg
wtrysku maja mniejszq ilo§¢ wad powierzchniowych. Homogenizowane stopy poliweglanu z kopolimerem SAN
maja wiasciwosci elektryczne podobne do niemodyfikowanego poliweglanu ina ogét lepsze od poliweglanu
modyfikowanego innymi kopolimerami styrenu. Przy zawartoséci 40% wag. modyfikatora, stopy PW + SAN maja
wyisza oporno$¢ wlasciwa skrosng niz np. stopy PW + ABS ojeden rzad wielkosci, opornoéé wtasciwg
powierzchniowa o jeden lub dwa rzedy, a stratnoéé dielektryczng mniejszg 00,2 do 0,4. Jednoczeénie stopy
PW + SAN charakteryzujg si¢ wigksza twardoscia i odpornoscia termiczng.

Tworzywo termoplastyczne zwtlaszcza do otrzymywania elementéw elektroizolacyjnych 1oslonowych
w wyrobach elektrotechnicznych, przedstawiono w przyktadzie wykonania.

Przyktad I. Surowiec do otrzymywania tworzywa termoplastycznego do produkcji elementéw
elektroizolacyjnych i ostonowych o podwyiszonej odpornosci termicznej stanowia: poliweglan o masie czastecz-
kowej 45000 i termooodporny kopolimer SAN o zawartosci 30% wag. meréw akrylonitrylowych np. Owisan SC.
Mieszaning granulatéw homogenizuje si¢ w stanie stopionym.

Przyktad II. Surowiec do otrzymywania tworzywa elektroizolacyjnego ogdlnego zastosowania stano-
wig: poliweglan o masie czasteczkowej 25000 — 30000 p. Bistan AW oraz kopolimer SAN o zawartoéci 20% wag.
meréw akrylonitrylowych np. Owisan SO. Granulaty obu polimeréw miesza si¢ w proporcji 60% wag.
poliweglanu i 40% wag. kopolimeru SAN. Mieszaning granulatéw homogenizuje si¢ w stanie stopionym.

Zastrzezenie patentowe

Tworzywo termoplastyczne, zwtaszcza do otrzymywania elementéw elektroizolacyjnych i ostonowych
w wyrobach elektrotechnicznych, otrzymane przez homogenizacj¢ w stanie stopionym dwéch polimeréw
termoplastycznych: poliwgglanu na bazie dianu oraz jego modyfikatora, znamienne tym, ze jako
modyfikator poliweglanu zawiera kopolimer styrenu i akrylonitrylu (SAN), w iloéci od 10 do 40% wagowych,
0 zawartosci meréw akrylonitrylowych od 20 do 30% wagowych.
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